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摘要(译)

一种方法，包括响应一系列初步问题测量人类受试者的皮肤电导率水平;
根据一系列控制问题测量人类受试者的皮肤电导率水平;并且在检测到交
感神经激活的情况下，通过将对照问题的皮肤电导率水平的恢复时间与
基本恢复时间进行比较，找到对控制问题的响应的真实性。此外，一种
方法包括：响应于已知答案的一系列初步问题来测量人类受试者的心
跳，以得出心跳的相干性水平是基线心跳相干性水平;通过比较检测到的
心跳相干性与基线心跳相干性和不平衡心跳相干性，为人类受试者提供
一系列控制问题，并找出对相关问题的回答的真实性。
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